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Przedmiotem wynalazku jest nowy spos6b
wytwarzania multiwibratora z dioda o dwéch
bazach. Dotychczas multiwibrator z dioda
o dwéch bazach byl wytwarzany przez montaz
oddzielnych elementéw ukladu. Sposéb wedlug
wynalazku pozwala na wytworzenie calego mul-
tiwibratora w postaci jednolitej plytki pél-
przewodnikowej. Ten sposéb daje najwigkszy
stopien miniaturyzacji spo§réd wszystkich zna-
nych obecnie sposobéw produkcji uktadéw elek-
tronicznych.

Na rysunkach przedstawione sg przyklady
wykonania wynalazku. Fig. la przedstawia wi-
dok multiwibratora w przekroju podiluinym,
a fig. 1b widok z géry. Multiwibrator wykona-
ny jest z plytki pélprzewodnikowej 1. Na plyt-
ce wytworzone sg zlacza 2, 3, 4 typu p-n oraz
kontakty nieprostujgce 5, 6, 7, 8. Zlgcza 3 i 4 po-

* Wiaciciel patentu o§wiadezyl, ze twoérca
wynalazku jest mgr inz. Andrzej Ambroziak,

Iaczone s3 z kontaktem 8 za pomoca drutu lub
plytki metalowej 9. Ziacze 2 polgczone jest
z kontaktem 5 za pomoca cienkiego drucika 10.
Kontakty 5 i 7 stanowia doprowadzenia dla na-
piecia zasilajacego, a kontakt 6 stanowi wyjscie
dla przebiegu generowanego.

Konstrukcja przedstawiona na fig. 1 réwno-
wazna jest ukladowi zlozonemu z jednej diody
o dwoéch bazach, jednej diody zlgczowej, trzech
opornik6w i kondensatora. Dioda o dwéch ba-

- zach utworzona jest przez zlacze 4 i kontakty

5 i 6, a zwykla dioda przez zlacze 3, Kondensa-
torem jest zlgcze 2 spolaryzowane zapOorowo.
Opornikami sg odcinki ptytki péiprzewodniko-
wej miedzy kontaktami 6 i 7, 7 1 8 oraz mie-
dzy kontaktem 5 i zlgczem 3. Parametry multi-
wibratora sg zalezne od poszczeg6lnych rozmia-
réw struktury oraz parametré6w zastosowanego
péiprzewodnika. Przez odpowiedni dobér para-
metré6w multiwibrator moze byé astabilny lub
monostabilny.



Fig. 2a i fig. 2b przedstawiaja widok multi- pélprzewodnikowej (1), na ktérej sg umiesz
wibratora, ktéry r6ini sie od g;-zedétawionego czone zlgcza (2, 3 i 4) typu p-n i kontakty
na fig. 1 tym;: ze zamiast ztacza 2 typu p-n nieprostujace (5, 6, 7 1 8).

wytworzony jest kontakt nieprostujacy 2. Kon- P

. Monolityczny multwibrator wedlug zastrze-
takt ten stuzy do podlaczenia kondensatora ze- yemy €

zenia 1, znamienny tym, ze zlgcze (4) i kon-

wnetrznego. Przez zmiane pojemnosci tego kon- takty (5 i 6) stanowia diode o dwéch bazach,
densatora mozna zmieniaé czestotliwos§é drgan . zlacze (3). diode zwykla, a zlgcze (2) spelnia
multiwibratora. .

role kondensatora, natomiast role opornikéw
spelniaja odcinki plytki péiprzewodnikowej

Zastrzezenia patentowe miedzy kontaktami (6 i 7), (7 i 8) oraz mie-

1. Monolityczny multiwibrator p6lprzewodni- dzy kontaktem (5) i zlaczem (3).
kowy z diodg o dwéch bazach (zwang ina- Polska Akademia Nauk
czej tranzystorem jednozlgczowym), znamien- (Instytut Podstawowych -
ny tym, ze wykonany jest w postaci plytki Probleméw Techniki)

Z.G. ,Ruch” W-wa, zam. 1158-63 naklad 100 egz.
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